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【57】申請專利範圍
1.　一種嫁接苗癒合裝置，用於複數個嫁接苗的癒合，該嫁接苗癒合裝置包括：一癒合室，
具有複數個放置部，供放置該等嫁接苗；一溫度調節模組，設置於該癒合室，調節該等

放置部的溫度；一濕度調節模組，設置於該癒合室，調節該等放置部的濕度；一照光模

組，包括複數個發光件，該等發光件設置於該癒合室，且對該等放置部進行照光；一控

制器，其包括一處理器、一參數模組以及一控制模組，該參數模組儲存對應於各種嫁接

苗的生長溫度、生長濕度及光強度的複數個設定值，該處理器根據該參數模組所儲存的

該等設定值驅動該控制模組控制該溫度調節模組、該濕度調節模組以及該照光模組；其

中，控制器的控制模式係根據以下的方程式：

；以及其中，Tin為癒合室內的溫度，t為時間，ρair為空氣密度，Sair為空氣比熱，V為
空氣體積，Qheater為加熱器的加熱功率，Qlight為照光模組的總功率，Qfog為濕度調節

模組的加濕速率，E(Qdark)為該嫁接苗進行呼吸作用的散逸熱量，dT/dt|rr為換氣通風改
變的溫度，dT/dt|air-cond為該空調器對該癒合室改變的溫度，hin為該癒合室內的濕度，

E(Qlight，hin(t))為該嫁接苗行光合作用的水分蒸發，α為該加熱功率的最大值的操作係
數，β為該照光模組電壓溫度的操作係數，δ為該濕度調節模組微粒霧化後之損失量的操
作係數，dh/dt|rr為換氣通風改變的溼度，dh/dt|air-cond為該空調器改變的溼度。

2.　如請求項 1所述之嫁接苗癒合裝置，其中該溫度調節模組更包括一加熱器以及一空調
器，該加熱器與該空調器設置於該癒合室，該加熱器產生熱量至該癒合室，該空調器將

熱量移出該癒合室。

3.　如請求項 1所述之嫁接苗癒合裝置，其中該濕度調節模組包括複數個霧化器，其設置於
該癒合室中，水經由該等霧化器霧化成水滴且進入該癒合室。

4.　如請求項 2所述之嫁接苗癒合裝置，其更包括一氣流循環模組，其設置在該癒合室中，
使氣流在該癒合室中循環流動。
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5.　如請求項 4所述之嫁接苗癒合裝置，其中該氣流循環模組包括複數個循環風扇，該等循
環風扇設置於該癒合室內。

6.　如請求項 3所述之嫁接苗癒合裝置，其更包括一換氣模組，設置於該癒合室，使氣流進
入或排出該癒合室。

7.　如請求項 6所述之嫁接苗癒合裝置，其中該換氣模組包括一進風扇以及一排風扇，該進
風扇將氣流導入該癒合室，該排風扇將氣流排出該癒合室。

8.　如請求項 1所述之嫁接苗癒合裝置，其中該控制器更包括一監測模組，其監測該癒合室
的室內/室外溫度、室內/室外濕度及光強度，並將監測的溫度值、濕度值及光強度值傳送
至該處理器。

9.　如請求項 1所述之嫁接苗癒合裝置，其中該控制器更包括一人機介面模組，其設置於該
癒合室的外部且連接至該處理器，該人機介面模組包括一控制設備單元及一生長環境單

元，該處理器根據該控制設備單元及該生長環境單元所輸入的資料驅動該控制模組。

圖式簡單說明

第 1圖為本發明的嫁接苗癒合裝置的一實施例的立體圖。
第 2圖為第 1圖的嫁接苗癒合裝置的剖視圖。
第 3圖為本發明的嫁接苗癒合裝置的控制器的方塊圖。
第 4圖為第 3圖的控制器經由網路與雲端資料庫及使用者連接的示意圖。
第 5圖為第 3圖的控制器的人機模組、監測模組及參數模組的方塊圖。
第 6圖為第 3圖的控制器的控制模組的方塊圖。
第 7圖為第 3圖的控制器的輸出介面單元的方塊圖。
第 8圖為第 3圖的控制器的參數模組的方塊圖。
第 9圖表示本發明的控制器的溫度及濕度的控制標的範圍。
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